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Objetivo: Utilizar a equação de Newton-Langenvin para caracterizar o 
semicondutor Sulfeto de Zinco nas formas wurtzite (WZ) e zincblend (ZB) e 
comparar os resultados entre as duas formas. Método: A partir da equação de 
Newton-Langenvin e da constante de interação elétron-fônon, obter uma 
equação que descreva a velocidade dos portadores de carga elétrica em 
função do tempo e do campo elétrico, uma equação que descreva o 
deslocamento dos portadores de carga elétrica e obter uma equação para a 
mobilidade eletrônica. Feito isso, produzir gráficos dessas equações e 
comparar os resultados. Resultados: Após obter as equações da velocidade 
de deriva, do deslocamento eletrônico e da mobilidade eletrônica dos 
portadores em função do tempo e do campo elétrico aplicado, construímos os 
gráficos destas quantidades no estado transiente  e no estado estacionário, 
comparando os resultados entre as duas formas conhecidas do semicondutor 
ZnS: wurtzite (WZ) e zincblende (ZB). Verificamos que na forma WZ a 
velocidade de deriva e a mobilidade dos portadores é maior que na forma ZB. 
Conclusão: Neste trabalho determinamos teoricamente a velocidade de 
deriva, o deslocamento e a mobilidade dos elétrons no semicondutor Sulfeto de 
Zinco submetido a campos elétricos de baixa intensidade nas formas zincblend 
(ZB) e wurtzite (WZ). Para tanto utilizamos uma equação de evolução do tipo 
Newton-Langevin. Foi verificado que a maior velocidade de deriva e 
consequentemente a maior mobilidade ocorre na fase wurtzite.É importante do 
pontos de vista de aplicações em dispositivos eletrônicos comparar as 
propriedades de diferentes fases de um material particular. 
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